3. U kolu sa slike 3 operacioni pggva se mozZe smatrati idealnim, sa maksimalnom strujgm,, =4 mA.
Parametri tranzistora u kolu sa slike gu= 3, =99, B,=0, - ©, Vge =07V, V5 =02V dok jeV, =12V,

C=25uF, R =113kQ, R;, =1kQ, Ry, =2kQ. Napon na ulazu kola je trougaonog talasnog aldiknplitude
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a) [3] Nacrtati i oznéiti dijagrameVy , Vp, ip, icy, ic, | Vigp tokom jedne periode ulaznog napona, akv je3V,
T=1ms.

b) [2] Pod uslovima iz tke a) izr&unati snage disipacije tranzisto@, i Q,, i korisnu snagu koja se razvija na
potroS&u.

c) [4] Odrediti graninu vrednost kapacitivnostC =C,, tako da maksimalno moga amplituda neizohienog
simetrinog napona na izlazu ne zavisi od vrednosti ovadidpnosti.

d) [1] Ako je C=C,, iz tatke c) odrediti opseg mogih vrednosti otpornostR;, tako da kolo i dalje ispravno radi.

ReSenje:
a)
TranzistoriQ; i Q, predstavijaju strujni izvor, struje:
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Strujno ogranienje za tranzistof), , kada sva strujd, ode u bazu tranzistor@), :
. 4Cv
Ip max :$ = (1+ﬂ)|0

VPmaxl = (1+ ﬁ

Strujno ograriienje operacionog pajavaa:

Kriti ¢no je kada je struja kolektof@, najveta, a to je prva poluperioda
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Naponsko zaéenje operacionog pajavaa:

V i
_Vcc < _Vcc +VBE + RBZ (% +%j SVcc

Negativno zagenje se nikada e dostéi. Preostaje pozitivno:
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V,
Ve +Vee + Rez i"’ ,BT <Vee

Ve maxa = L /6{ Nec _VBE(i +LD —lg
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VP maxa = VPmax( 1) =Vec ~Vees =118V
Vb maxs = VPmax( 2) =Vee ~Vees —Vp =111V
Vb maxe = VPmax( 3) =Vee ~Vees ~Vee =111V

Naponska ograténja tranzistora:

Trebalo bi da najstroziji od svih uslova bude di@j ne zavisi od kapacitivhostt :

VP maxl 2 VP max6
T
(1+ ,B)l 0 E 2Vee ~Vees ~Veae

T g,
4 Vee ~Vees ~Vee

= 225uF

VP max2 2 VP max6

ﬂ(iop _VBEJ_ Io
max
c<l Ry

4 Vcc _VCES _VBE

= 734F

.
8.4 mWiot +?1 J' 21mWA(t)dt | =17935mw
T



VP max3 2 VP max6

PAY/ 1 1
r f‘[ R ‘VBE(RB*RBD"O
Cs< : SN L = 2439 F
4 Vee ~Vees ~Vee

Odavde je konmo
Cy = 225pF
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Ve
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_ 4cV, [v, =111V
icomax = 1o+ T = C=2.25F =1009 mA
Ry, < M = 1355kQ
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